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■概要 
国内で初めて製品化に成功した、３極タイプの表面実

装用アレスタです。従来品※に比べ約１/６の体積となり、

今まで以上に基板の小型化に貢献できます。表面実装タ

イプにしたことで、基板実装コストを削減できます。 

これまで実現が難しかった小型化と高耐量性能の両

立に成功した他に類を見ない優れた製品です。静電容量

が小さいため、一般通信回線だけでなくブロードバンド

にも対応できます。 

 

 

■特徴 
●小型、高耐量の両立 

非常に小型(4.4×4.4×7.2mm)で高耐量(8/20μS, 5KA×

２)を実現しました。 

 

 

 

 

表面実装用アレスタ（３極タイプ） 

３ＳＤ４シリーズ  

単位：mm 

外観図 

推奨ランドパターン

梱包リール(1800 個単位)
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■性能 
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北海道支店 〒060-0062 札幌市中央区南二条 10-1-4（第二サントビル）℡  ℡ (011)271-0050 

東 北 支 店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町 2 丁目 7 番 12 号 ℡ (022)223-8131 

中 部 支 店 〒460-0008 名古屋市中区栄 2丁目 11 番 7号（伏見大島ビル） ℡ (052)204-3020 
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本カタログに掲載した製品は、改良などのため予告なしに内容を変更することがあります。 無断転用禁止 

カタログＮＯ．ＳＫ－０６－０１１                              Printed in Japan  

※ 製品特性改善のため、本カタログに記載された内容を予告なく変更することがありますのであらかじめ御了承下さい。 

No. 項目 3SD4-75 3SD4-90 3SD4-145 3SD4-200 3SD4-230 

１ 
直 流

開 始 電 圧
100V/sec 75V±20% 90±20% 145±20% 200±20% 230±20% 

100V/μs ≦500V ≦550V 
２ 

イ ン パ ル ス

放電開始電圧 1kV/μs ≦600V ≦650V 

３ 絶 縁 抵 抗 ≧10,000MΩ ＠DC50V ≧10,000MΩ ＠DC100V 

４ 静 電 容 量 ≦0.5PF @1MHz 

≦150ms 
５ 

サ ー ジ 続 流 遮 断 時 間 

ITU-T K.12 Table3 Test 1 Test 2 Test 3 

試験条件 8/20μs、2,500A ×２ 
8/20μs 

5,000A×2 

１項 75V±30% 90±30% 145±30% 200±30% 230±30% 

２項 ≦700V ≦750V 

６ 
イ ン パ ル ス

電 流 耐 量

３項 ≧100MΩ 

試験条件 AC50Hz 5A ×２、1秒 

１項 75V±30% 90±30% 145±30% 200±30% 230±30% 

２項 ≦700V ≦750V 
７ 交流電流耐量

３項 ≧100MΩ 

試験条件 8/20μs 100A×２ 1,000 回 

10/1000μs

50A×２ 

300 回 

１項 75V±30% 90±30% 145±30% 200±30% 230±30% 

２項 ≦700V ≦750V 

８ 
イ ン パ ル ス

寿 命

３項 ≧100MΩ 

                                        ※ＵＬ申請中 


